")

A

14812 oo,

LIEMORYA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR PATENTE DE IRVEWCICON EN ESpaia

POR: “METODOS Y APARATOS PARA Ta FABRICACTON DE CRISTALES PIFZO-

BLECTRICOS"

A NOMBRE DP STANDARD ELECTRICA, Sehe DCMICILIADA EN

MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO N¢ 7

———_———_————-—-—._.-......-.——-———-—_-......._———._.—--...._..-__‘

Este invento corresvonde al método de fabricar crista—
les piezoeléctricos y concretamente cristales de diferentes
caracterfsticas de frecuenocia.

El proceso completo de fabricar oristales piezoeléctri~

5 cos lleva consigo wn gran ntmeroc de opsraciones enpezando con
el pesado, limpiado, clasificacién ¥ sraduaclibn del cuarzo

bruto despuds de lo cual el cusrso es cortade en laminas las
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cuales son transformadas en un cristalAprimiﬁivo- Aquf no
indicamos més que las operaciones mhs importantes porque
hay que afectuar numeroses inspecciones y otras operaciones
se hacen necesarias durante el transcurso de la fabricacibn
antes de que el cristal se pueda considerar terminado. Una
seris de cristales primitivos se apilan unos sobre otros
para formar una plla gue tiene forms prismética y las dimen-
‘siones de los cuatro lados de la base tlenen sus dimensiones
de acusrdo con la frecuenoia que se desee.

Pgra obtener cristales primitivos de difersntes fr -

pre ‘ :
cuencias/determinadas es necesario pulir tantas lémines de
cristales como frecuencias se desee. 5i por ejemplo la salids
diaria de una fébriéa es de ochenta a cien cristales de di-

ferentes frecuencias es necesarlio entonces proporcionar un

ndmerc equivalente de pulidoras que ocupan un espacio en

planta tmmendo, sin que se puedan usar estas mfquinas & su to-

tal capacidad.

Un fin de este invento es proporcionar unn método de

fabricar cristales primitivos de diferentes caracterfsticas de

frecuencia, formando unas pilas de los cristales primitivos
previamente cortados y afilar dos lados de la pila dandoles
entonces forma a la pila de tronco de pir&mide con dos caras
perpendlculares y dos caras en éngulo con la Ease.

Otro fin del présente invento es montar los cristales
primitivos apilados en un blogue rigido, aplicédndose un 1%~
quido como ceras el cual una vez enfriado da un soporte rigi-
do para los oristales primitivos.

Otro fin de este invento es el obligar a pasar por un
proceso de pulido a la pila en el cual dos caras de la pila

son afiladas montando una serie de léminas sobre un soporte
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giratorio magnético inclinado con respecto a su eje con un
énguio determinado de acuerdo con el afilgdé que se quierg
obtener de la 14mina. Aplicando el soporte contra un aparato
giratorio de pulido el eje del cual esté en posicibn paralela
y coaxial con la del soporte, se obtlene un tronco de pir&mi-
de con dos lados perpendiculares y dos lados con un &ngulo
predeterminado @e menos gue 90% para el fin que se desea.
Otro fin de estes invento es proporcionar un'aparato'

bara pulir la cara lateral de una pila de cristales formando
un plano con un &ngulo menor de 90f con la céra del fondo‘
de dicha pila; este aparato lleva medios para mantensr uni-
dos la plla para formar un bquue rfgldo, medios para ase-—
gdfar el blogue con el soporte y medios para }nclinar la cara
del soporte a un &ngulo mayor que 90%con el eje del soporte ,
una superficie pulidora la_cualvse adgp ta a moverse a lo
larszo de lé cara lateral de los cristales y finalmente medios
para splicar el soporte contra la cara pulidora. |

Con estos y otros fines los cuales se detallarén a
continuacibdn este invento sers fhcilmente comprendidoc y
teniendo & la vista los dibujos gue acompafian & la presente
Memorisa. |

La Fige 1 és una pila de cristales antes y despuds de
formada de acuerdo con el presente invento.

Ls Pigs 2 es una proyeccibn Qertical esquemétioa de
la mfquina de pulido para las pilas de cristales.

La Fig. 3 ea un corte transversal sfectuado por la

linea 3«3 de la fig. 2.

La Fig. 4, es una vista esquemftica del soporte con
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la pila y envrelaoién con el aparato de pulido.

Como se menciond antes, en el proceso de fabricacibn
de los cristales primitivos el cuaézo bruto se corta primero
en l8minas y despubs de inspeccionar- egtas léminasvse cortan
los cristales primltivos. Antes del ssegundo corte tiene lugar
la separaéién de las laminas que tieneh hilos u otras faltas
los cuales son eliminados marcén&oles o pinténdoles. Una se-
rie de cristales primitivos son agrupados aplicando cera fluida
para formar la pilé. In el proceso como sé indic8 antes, las
cuatro caras de la pila han sido bien fijadas para alcanzar
un terminado fino y al mismo tiempo unas dimensiones de su
seccibn transversal de acuerdo con las caracterfsticas de
frécuencias dessadaz del cristalAprimitivo que se quiere
oblenar.

En el procedimiento seguido aquf, dos caras solamente
de la pila son sometidas al proceso de pulidb para dar sn-—
tonces unas caras de términado fino. La pila aéi??jbricada
se mon¥a entonces en un sostenedor fe:roso en forma de L
adhiriéndolos con cera fundida y enfrifndolo mfs tarde.

La pila de cristales es entonces sometida & un proceso
de pulido en el que dos caras de la rila son pulidas de forma
tal que la cabeza del tronco toma un tamefio mfs reducido equi~
valente a la frecuencia mis alta que se desea mientras qus la
base del tronco tlieme un tamafio -mayory vy quedard la frécuencia
més baja que se desea. Por este procedimiento la pila se le da f
forme de pirimide originéndose un ndmerc de cristales primi-
tivos desde la més baja a la mayor frecuencia que se corres—
ponden con la base y la parte superior de la pirfmide. Calen—

tande la pila larparafiné entre los cristales se funde y se
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escapa y un cierto nfmero de cristales primitivos de fre-
cancias predeterminades entre la més bajs y la més alta resul-
ta.

En las FTisuras 2 & 4 de los dibujos, se muestra como
les dos caras de la pils previamente formada puede ser adel-
gazada. Una serie de sostenedores ferrosos en formé de'L,

1, cada uno de los cuales tiene montado alll una pila de orig-
teles 2 gue fija a un porta-herramientas magnético 3, la su~
perficie del ocual estd diépuesto en &ngulo con el eje del gire
4, por‘me&io ée tornillos u otros dispositivosradecugdos.‘Una
guperficie puliddra 5,»de ordinario en forma de anille gilra,
alrededor de un eje 6 el cuazl es paralelo al eje‘4,fpero en .
posicibn cocaxial con el #1timo. Es preferible digponer los
séstenedores ferrososren pares (Yer la fig.3) porque asi doé’
pilas de cristales, ge pueden scportar durante el proceso

de pulido. La superficie del porta—herraﬁientas magnético 3,
se ﬁarca a ser posible con kfneas 7 o con Indices similares,
los cuales son paralelos alseje inclinado 8-8 y los sostene-
dorés ferrosos son colocados sobre la superficié del porta—
herramientas magnbtico, en una posicibn perpendicular a las
linezs marcadas 7. La miperficie de pulido recibe su movi-
miento giratorio, a ser posible de un motor dlferente que
aquél gue mueve el porta~herramientas magnético 3. El Alti-
mo va equipado con un mando autamftico y a sér posible con un
mando de mano paré poder desplazar el porta-~herramientas

magnético 3, cerca del sparato de pulide 5. Como se muestra

en la Tige3d cuatro pares de pilas de cristales; egtén monta—~

das en el porta-herramientas magnético 3 y afiladas al mis-

mo tiempo, y después de haber terminado el pulido de una de
las caras ds la pilla de cristales los sostenedores son qui-

tados del porta-herramientas magnético 3, se giran 90% y
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son puestos de nuevo, ds forma gue dos pilas de cristales
queden montadas sobre sus soportes tal como se muestia an
la fige3s # continuacibn la segunda cara de las pilas de
cristales se somete al mismo proceso de pulido con lo cual -
resultaré uﬁ adelgazamiento de la segunda cara de la pila 2.
Cuando el doble proceso de pulido se ha terminado los
sostenedores 1 se calientan con lo cual los cristales la
parafina se fundird y un clerto nfinero de cristales primitivos
se habrén producido y tendran frecuencias comprendidas en-
tre la més alta y la mis baja, Que se habian fijado. Todos los
cristales primitivos 9 que estén entre la parts superior y

la inferior del tronco de pirfmide sen de un valor de fre-

.ocuencia intermedio.

‘Bn la figed se muestra de una manera esquembitica gime
plificada disponiendo el porta~herramientas hagnético 3 con
la supe rficie de pulido 5‘con un &ngulo 10 el afilado de la
pila de cristales 2 se puede realizar muy f4cilmente. Como
aparece bien‘claramente en la figet el cristal primitive 11
eatd més cerca de la base del tronco de pirdmide y por consi-
guiente tiene mis tamafio que el cristal primitive 12 éue esté
cerca de la parte superior del tronco v es més peqﬁeﬁo que
el 11. Como congecuencia el cristal 12 tendri una Precuencia
mis elevada que el oristal 1i.

Como anteriormente hemos dicho el aparato de pulidov
que se muesira en los dibujbs es sencillamente una incorpora—
cibn del aparato con el cual el ﬁétodo presente se puede reali-

zary, puesto que una pulidora de vaivén,obra incorporacifn del
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aparato de pulido, la cual se mueve so%re la pilavaevcris—
tales puede efectuar la misme operacibn y ambos apearatos
se consideran como incorporaciones de este invénfo.

Hémos dado los principios del invento en relacibn |
con diferentes incrporaciones del mismo, se comprenderd
que &stas son dadas a titulo de ejemplo ¥y no como limitacibn
de los fines de este invento.

Beste invento corresponde a uns soliéitud>de Patente
formulada en Hstados Unidos el 26 de Diciembre de 1944
sefialada con sl W.® 569.745 y se acoge por 1o tanto a los
beneficios éue otorgan los convenios internaclonales vigentes.
e e e e e = W OT A mm = e ===

Los puntos de invencidn propla y nueva que se pre-
gentan parabque gean cbjeto de esta patente de veinte sifios
gon los siguientes:

1. l&todos y sparatos para la fabricacidn de cristales
piezoeléctricos de diferentes caracteristicas de frecuencia
en loas que se eféctﬁan las siguientes operaciénesu Apilado
)  anws sobie Jos ol
‘de los cristales primitiYOS/ﬁara formar ta pila, unidn de
dichos cristales primitivos para formar un blogue rfgido,
pglido de las cuatro caras de la pila en un plano perpendi-
cular & las bases de la misma, pulido de las otras dos ca—
ras con un f&ngule predeterminado de msnos de 902 con la base
para adelgazar la dicha pila en dos lados & un tamaiio fijado
de. antemanoc mayor en un extremo y a un tamaflo tgmbién fijado
de antemanc mis pequefio en el otro extremo de la pila, sepa-—
racifn de todos los cristales primitivos de dicha pila,
obteniéndose un cristal primitivo de la mls baja frecuencia

predeterminada en un extremo, un cristal primitivo de la més
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alta frecuencia establecida de antemano en el otro extremo
de la pila, y una serie de cristales primitivos de frecuen—
cias comprendidas entre la m4s alta y la més baja de las ci-
tadas frecuencias predeterminadas.

2. Bl m8todo de fabricacidn de oristales piezoeléctri-

coe de diferentss caracterfsticas de frecuencia, comprendiendo

las sigulentes operaciones: Corte del cuarzo bruto en 1l&minas,
corte de dichas laminas en cristales primitivoes, apiladojde
dichos cristales unos sobre otros rara formar una rila, unién
de
de dichos cristales para formar un bloque rfzido, pulido/dos
de las cuatro caras de dicha pila con un Zngulo predeterming—
do de menos de 20% con la base, para adelgazar la dicxg pi=-
la en dos lidos a un tamatio fijado de antemano, mayor en
un extremo y a un tamafio también fijado de antemano mis pe—
quefio en &l otro extremo de la pila, separacibn de todos los
cristales primitivos de'dicha pila, obteniéndose un cristai
primitivo de la més baja frecuencia bredeterminagda en un
extremo, un cristal primitivo de la mis alta frecuenéia €8~
tablecida de antemano en el otro e#tremo de la pila, y
una seris de cristales primitivos de frecuencias comprendi-
das entre la mds alta y mis baja de las citadas frecuenchag
predeterminadas.

3. El método de fabricacibn de cristales pieszoel&ctri-
cos de difere:tes caracteristicaa de frecuencia, de acuerdo
con la reivindicacibn 1 en la gus la oﬁeracién de pulido
de dos caraes de dicha pila de cristales se hace montando
una %erie de pilas sobre un goporte giratorio con un &ngulo
determinddo de mis de 90% con el eje de dicho 8oporte, pulido
de una de las caras de dicha pila moviendo dicho séporte Iren—

te gl dispositive giratorio de rulido, el eje del soporte y
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7 del dispositivo d& pulido siendo paralslos, luege cam—
biando dichas pilas v puliendo la sesunda cara que va & ser
la bass.

4. Bl mdtodo de fabricacién de cristales plezoeléctri-
cos de diferentes caracteristicas de frecuencia, éegﬁn la
reivindicacidn 1 en gl que la operaciln de'?ulido de las
otras dos caras'de la pila de cristales lleva montados una

serie de pllas en un soporte giratorio magndtico de acuerdc

cidn.

(=]

con una determinada pos

5. Il mdtodo d= fabricaci6ﬁ'da cristales pleszoeléctri-
cos d& diféranfes caracteristicas de frecusncia de acuerdo
con la reivindicacibn 1, la cual incluye las operaciones

de montar los cristales primitivos apilados para formar
- |

-un blogue rfzido en un sostenedor con cera, snfriamiento

del anterior sostenedor y de los cristalesprimitivos api-
lados, somstisndo la indicada pila a un procsso de pulido,
gy finalmente el oalentamiénto do dicha pila de dristaies
con 1o cual se obtliene una seris de cristalss primitivos
de frecuencias predeterminadas.

6. En el ajarato para pudbir la cara lateral de la
pila de cristales en un plano menor de 905 con la base de
dicha pila, los medios fara sostener dicha pila para
formar un blogue rigido , unvsoporte un eje que lleva dicho
soporte, medios para asegurar dicho blogus al soporte,
medios para inclinsr ls cara éel soporte un &ngule mayor
de S0 con el eje del soporte, una bara pulidore dispuesta
para deslizarse a lo largo de la cara lateral de dicha pi-

la, y uedios paras mover.el refsrido soports frente a la ca-

ra pulidora.
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7. Un aparato para pulir la cara ds una pila de crista-—
les primitivos en un plano menor de 90% con la base de.dicha
pila, llevando medios para mantener unidos los cristales de
la pila y formaR un blogue iigido, un soporte, un eje

245 gifatorio llevando diche soporte, medios para fijar el blo-
que al soporte, medios para inclinar la cara dei soporte
‘un gngulo mayor(qon el oje dsl soporte, una cara pulidora
giratoria dispussta para moverse a lo largo de la cara la-—
tersl giratoria de la referida pila de cristales y medios
250 para desplazar el soporte frente a la cara pulidora.

8. Un aparsto segln la reivindicacibn 6 en la cual
el soporte conglste en ﬁn porta-herramientas magnéticq.

9. Un aparato segfin la reivindicacibn 6, en que la
pila de cristales se mantiene unida por un sostenedor en

255 forms de L, ¥ date se gujeta a dicho soporte.

10. Métodes y aparatog para la fabricacibn de cris-
tales plezoeléctricos..

Tal y como se ha descrito en la Memorla que anteceds
y sepresentado en los dibujos que se acompaflan y a los fines
espacificados.

Egta Memorig cbnsta del9 hojas escritas por una sola

calae

C.
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